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配位超分子[Cu(phen)(H2O)2
·SO4]的合成、结构及表面光电压光谱  
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摘要  采用水热合成法得到了新颖结构的配位超分子[Cu(phen)(H2O)2
·SO4]。通过X射线单晶衍射、红外光

谱(IR)、紫外光谱(UV-VIS-NIR)及荧光光谱进行了测定和分析指认结构分析表明：标题化合物中Cu离子的配位

模式分为两种，与phen分子中的2个N原子和水分子中2个O原子是通过配位键直接配位的；与硫酸根离子中的2
个O原子的配位是采取Cu离子与O原子之间形成氢键，该氢键使Cu离子和硫酸根离子中的2个O原子处于亚配位

状态，因此使Cu离子处于扭曲的八面体几何构型中。晶体中存在着大量的氢键将化合物连成了1D双链结构。利

用表面光电压光谱(SPS)和场诱导表面光电压光谱(FISPS)研究了化合物的表面光电行为。化合物的SPS在300
～800 nm范围内呈现出明显的2个正的光伏响应带。FISPS的结果显示化合物呈现出一定的p-型半导体的特
征。  
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